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(54) ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ

(57) Формула изобретения
1. Термочувствительный приводной элемент, изготовленный в виде пластины из

слоистого композиционного материала, отличающийся тем, что слоистый
композиционный материал представляет собой обладающий эффектом обратимой
памяти формы материал, выполненный из кристаллического и аморфного слоев
быстрозакаленного сплава с эффектом памяти формы.

2. Термочувствительныйприводной элемент поп. 1, отличающийся тем, что выполнен
в виде прямоугольной или П-образной пластины.

3. Термочувствительный приводной элемент по п. 1, отличающийся тем, что толщина
пластины не превышает 100 мкм, предпочтительно составляет 30÷50 мкм.

4. Термочувствительный приводной элемент по п. 1, отличающийся тем, что толщина
кристаллического слоя составляет от 2 до 12 мкм.

5. Термочувствительный приводной элемент по п. 1, отличающийся тем, что сплав
с эффектом памяти формы представляет собой квазибинарную систему TiNi-TiCu.

6. Термочувствительный приводной элемент по п. 5, отличающийся тем, что сплав
с эффектом памяти формы квазибинарной системы TiNi-TiCu содержит 25 ат.% меди.
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